Gal vani sche Al um ni um Abschei dung auf unterschiedlichen Startschichten fir die Leite

Galvanische Aluminium-Abscheidung auf unterschiedlichen Startschichten
far die Leiterplatten- und Mikrosystemtechnik (Teil 1)

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis

ermagigter Preis4,39 €

470 €

Netto-Preis: 4,39 €

Enthaltene MwsSt.: 0,31 €

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung Die Herstellung dicker Al-Schichten bei moderaten Temperaturen ist fiir viele Anwendungsbereiche von groBem Interesse. In
diesem Beitrag wird die galvanische Abscheidung von Aluminium fiir die Leiterplatten- und Mikrosystemtechnik untersucht. Es werden
EinflussgroRen auf die Schichtmorphologie anhand von Abscheidungen auf Siliziumsubstraten mit Gold-Startschicht dargestellt. Die
Stromdichte und die Elektrolyttemperatur haben einen grof3en Einfluss auf die Mikrostruktur der erzeugten Schichten. Die Abscheideparameter
die fur die Gold-Startschicht evaluiert werden, kdnnen nicht auf eine Aluminium-Startschicht tbertragen werden. Fur eine funktionale Leiterplatte
sind Durchkontaktierungen sehr wichtig. In dem Beitrag werden verschiedene Ansétze zur Beschichtung solcher Durchkontakte dargestellt.
Weiterhin wird die Strukturierung der Aluminiumschichten mithilfe von Fotolack inklusive Atzen der Startschicht beschrieben.
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